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摘要(译)

在液晶显示装置中，第一基板包括电布线和半导体集成电路，该半导体
集成电路具有TFT并且电连接到电布线，第二基板包括在其表面上的透
明导电膜。其上形成有电布线的第一基板的表面与第二基板上的透明导
电膜相对。半导体集成电路具有与显示装置的显示屏（即矩阵电路）的
一侧基本相同的长度，并且通过将其从另一基板上剥离然后在第一基板
上形成而获得。此外，在液晶显示装置中，第一基板包括矩阵电路和外
围驱动电路，第二基板与第一基板相对，包括矩阵电路和外围驱动电
路，并且至少具有与矩阵电路和外围驱动电路。在第一和第二基板之间
提供间隔物。在第一和第二基板中的矩阵电路和外围驱动电路外部形成
密封材料。液晶材料填充在由密封材料包围的区域内。在外围驱动电路
上形成保护膜，其厚度基本上等于由间隔物形成的基板之间的间隔。
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